
       CHAVES   OPTOELETRÔNICAS   TRANSMISSIVAS         PHCT102/3/4
        PHCT202/3/4

VALORES MÁXIMOS ABSOLUTOS(Tamb=25oC)

 - EMISSOR
VR (tensão reversa)                       6            V
 IF  (cor rente direta)                      60          mA
 - DETETOR
VCEO (tensão coletor -emissor )                      30           V
VECO (tensão emissor -coletor )          6           V
 IC       (cor rente de coletor )                      70          mA
PD       (potência de dissipação)                    100          mW
 - CHAVE OPTOELETRÔNICA
Tstg (temperatura de armazenagem)        -25 a +100      oC
Top  (temperatura de operação)               -20 a +  80      oC
Tsd  (temperatura de soldagem)(t=5s)       250           oC

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS(Tamb=25oC)
                                                         (cond.teste)   mín              típ               máx       unid.
 - EMISSOR
VF (tensão direta)                  (IF=30mA)          1,2               1,5               V
IR  (cor rente reversa de fuga)            (VR=4V)                    10       µµµµA
 - DETETOR
ICEO (fuga coletor -emissor ) (VCE=10V,IF=0)               100       nA
 - CHAVE OPTOELETRÔNICA
CTR  (taxa transf.cor r .)   (IF=20mA,VCE=5V)

           PHCT102/202    20   40        %
                                          PHCT103/203      10   70        %
                                          PHCT104/204      50 100        %

CARACTERÍSTICAS DE CHAVEAMENTO
(IC=2mA,VCE=5V,RL=100 Ω)Ω)Ω)Ω)
tr        (tempo de subida)                 5        µ µ µ µs
tf       (tempo de descida)              5        µµµµs

DIMENSÕES FÍSICAS(em mm)
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